






























































专利名称(译) 发光结构、包括发光结构的显示装置及其制造方法

公开(公告)号 CN102856507B 公开(公告)日 2016-12-14
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申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司
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[标]发明人 李圣秀
宋沃根
金世一

发明人 李圣秀
宋沃根
金世一

IPC分类号 H01L51/52 H01L27/32

CPC分类号 H01L51/56 H01L27/3211 H01L27/3272 H01L51/504 H01L51/5096 H01L51/5265 H01L2227/323

代理人(译) 宋志强

审查员(译) 孙宁宁

优先权 1020110063644 2011-06-29 KR

其他公开文献 CN102856507A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明公开了一种发光结构、包括发光结构的显示装置及其制造方法。
该发光结构包括第一空穴注入层、第一有机发光层、电荷产生层、第二
空穴注入层、第二有机发光层、电子传输层以及阻挡元件。发光结构具
有第一子像素区、第二子像素区以及第三子像素区。第一有机发光层可
位于所述第一空穴注入层上。电荷产生层可位于所述第一有机发光层
上。第二空穴注入层可位于所述电荷产生层上。第二有机发光层可位于
所述第二空穴注入层上。电子传输层可位于所述第二有机发光层上。阻
挡元件可位于所述第一至第三子像素区至少之一处。
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